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A transmissdo de energia de forma indutiva € um processo onde a eletricidade é
transferida sem a utilizacdo de condutores fisicos, ou seja, cabeamesacarea de
estudo vem recebendo consideravel atencao ja ha alguns anos, porém pouco se evolui.
Esse tipo de transmissao nédo se fundamenta apenas na inducao entre bobinas de um
circuito transmissor e um circuito receptor, mas também na ressonancea ant
circuitos elétricos presentes no sistema de transmisséao. Isso é dadoipalenfientes
alternadas, presentes no circuito transmissor, que promovem excitac@ekcpsrsobre

0 circuito receptor oscilante, o que acarreta no fenémeno da superposicéa.firesa,

se a frequéncia de ocorréncia desses estimulos for igual a frequéncia @eamscil
natural do circuito receptor, o sistema por ressonancia alcanca a maamséeténcia

de energia. Esse trabalho tem por objetivo modelar o circuito transmissdy e
contenha a tecnologia do transistor do tipo FET, de modo que o circuito receptor
apresente valores de tensdo e corrente proximo dos valores da fonte. A metodologia
utilizada foi remodelar o circuito oscilador Royer atravéssoftware LTspice testando
variados modelos de transistor de efeito de campo, bem como diversos arranjos com
todos componentes eletrénicos a disposi¢do. ApGs encontrar um circuito satistadori
resultados de corrente e tensdo medidos na carga do circuito receptor parhaklgua

0,8; 0,6; e 0,4 foram, respectivamente, 2,55Ae 4,76 V; 1,36 Ae 2,75V; 0,61 Ae 1,36
V e 0,06 A e 0,72 V. Assim, através do mapeamento apresentado por Fernandes e
Oliveira Jr (2014) foi possivel classificar esse circuito no grupo de aglicatps
dispositivos portateis, uma vez que, para o valor de k igual a 0,8, que corresponde a
cerca de 8 mm, a poténcia atingida foi proxima de 4 W. Conclui-se que apesar desse

trabalho apresentar uma leve evolucdo referente a alguns trabalhos anteriores
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semelhantes, os valores obtidos ainda ndo sé@o suficientes para que esse sgjauito
usual no mercado, além dos dispositivos portateis, os quais exigem baixa poténcia.

Palavras-chave: Circuitos Magnéticos, Eletromagnetismo, Wireless.

Agradecimentos. A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) pelo apoio e

financiamento desse trabalho.



